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Ікрехткяяюі яяеыюи оіпчжизашпі п/я Г-А227 от *25>хю9 
г. еро» деявтмя устшіоывв с I ипяя 1980 г. 

до X яия 1985 г* 

Воотоящнй стоядарт раепроотрвияется на корпусные микро- 
воорм по оет^ го,ою,ЯА » 

Стандарт усяаіажяніав* соаокуиноетк требования, выяолне- 
ме которшс п^ проектирвввння топодогми обеспечивает заданннЯ 
тепдовМ реаии, а также натодику расчета температур элеме^і^ 

н кошіміентвв ммрвсборкж, ^ ^ ШЛ/С^ тУ О 

Оеяомне териини отаядарта соответствует РОСТ І702І*75і 


Іздашіе офяожаявяое 




грілішу 

^ Перепечатиі воеярвщеяа 
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X. ОШЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Обеспечение заданного тепдового режима иихросборхя 
при проектировании осущеотвдяат посде выбора коиструктивко- 
техяологвческого исполнения по черт. I в следующей последо- 
зательностиі 

оценивают тепловой режим микросборкя на отапе оокиэвого 
проектирования; 

устанавливают требования- к разработке тойологии, п{иі 
соблюдении которых обеспечиваетоя заданный тендовой раам» ммк- 
росборки; 

рассчитывавт температуры 'лвемеято® и кешѳнватоа іяжрообор» 
хи по программе, приведенной в обязател&ном прилошши I. иди 
ЙО методике» приведенной в разделе Ч\ пегретаовті, раечвта ?«9»- 
аератур зленентов и кошояшітов мшроебо|ж». во метедшв» прве» 

_ денной 8 разделе 4» до по йрогршм®» арзедеийоі 

л) і/ие^см ' 

' Гла в ой приложений I» до Щ. 

1.2, Исходными данными для оненхи тшловог© режа жжрб*- 
сборки являются; 

вариант Х08структивао~техкологичес»ого исполнения ишр« 
аборкм, эпределяемаі в завйсшооти от способа шрепленш плати 
к корпусу (см, черт. I); 

обозначение типовой конструкции корпуса микрасборга или 
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Конструктивно-технологическое 
исполнение микросборок 


Вариант Ха 


І 



Вариант Хб 



вст% ГО.073.203 
•Стр. 4 
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типовой сборки по 0СТ 4 Г0;010.21 4 " Сшбі.Х); 
токцииа оіатн /іп • >*; 

толаина сдоя кдея нейду платой и корпусом микросборки Ни , 


коэффициент теплопроводноотамтешам иати Д./Г . _ 

Вт/(м*°С), (значения по 


коэффициент теплопроводности клея Лк > Вт/(м «^С) 
(значения Лц по 0СТ4 ГО.029,204); 

суммарная иоянѳст», рассеиваемая иихросборкой^ Р , Вт; 
температура корпуса микросборки ^к^,®С. 


Примечание, В технически обоснованннх случаях допускает» 
ся рассчитывать температуру корпуса иикросборкн ^к “в фор» 

(I) 


‘’Л* ^4 - остГ?о!5!1 032-^*"“'*” микросборки по 


коэффициент, учитнваоций неизотериичность поверх» 
кости иикросборкн (табл.І), ®С/Вт. 


плоЦадь платы иикрооборки Зц» и^; 
максимально допустимая температура пленочных резисторов 
Іята,хдоп , ®С; 

максимально допустимая температура компонента Тнтеид<}ПІ,^С: 
модаость, рассеиваемая компонентом^ , Вт; 

тепловое сопротивление компонент-плата иикросборки Рткі, 
®С/Вт; 

размеры компонента о прямоугольным основанием іжні.іуні ,м; 


0СТ4 ГО.073.203 
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таблица I 
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размеры компонента с круглым основанием, ариведенини к 
равновеликому квадрату, (-хні “ ^Чні • определяемые по форму- 


Схні ~ іуні , 

где йні диаметр основания компонента, и. 

1,3, Исходными данными для определения требований к разра- 
ботке топологии микрооборки, при соблюдении которых обеспечи- 
вается заданный тепловой режим, и для расчета температур эле- 
ментов и компонентов микросборки язлявтся: 
данные, приведенные в а Г. 2; 
варианты установки компонентов по 
количество элементов и компонентов в иикросборке ^ і 
длина и вирина платы микросборки и ЬУ , и; 
мощность, рассеиваемая элементом иди компонентом мик{ю- 
сборкй^ Рі , Вт; 

коордітаты ц№тра элемента или компонента микросборки 
(черт.2) Хі , Уь, м; 

размеры элемента иди компонента микросборки о прямоуголь- 
ным основанием (ом,черт,2) іхі , іуі\ м; 

размеры элемента или компонента микросборки с круглым осно- 
ванием, приведенным к равновеликому квадрату, іхі , іуі , опреде- 
ляемые по формуле 

и^іуі^омвьі ^ сз) 

где йі - диаметр основания элемента или компонента микросбор- 
ки, м. 
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Определение координат центров и размеров 
элементов и компонентов микросборки 



V 
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2. ОЦЕНКА ТЕПЛОВОГО РЕ1ИМА МИКРОСБОРОК 

2,1. Определяют коэффициент ГѴ по формулам; 
для конструкций вариантов Іа, Іб (см. черт. I) 

Г =І1? • 

'т = т- > 

-Дп 

для конструкция варианта 2 (ом. черт. I) 

. С 

2*2* Оценивают максимальную температуру поверхности 
микросборки Івтях по формуле 


•'ЗтОкХ ' 




где ^4,Кл^Кз “ коэффициенты, учитывавшие векэотеркичяость 
поверхности микросборки (табл.І), ®С/Вт. 

Примечание. Для конструкций варианта Іа (си.чевт.І) за 
величину Зп принимают суммарнуо площадь обеих плат, исполь- 
зуемую для размещения элементов и компонентов микросборки. 

2.3. Оценку максимально допустимой удельной мощности рас- 
сеяния на поверхности платы при произвольном размещении эле- 
ментов и компонентов микросборки Ѵ/д' производят по Формуле 


=> тіп 


Іагг)ах()9 п-1імхх Інта.хдіпі~итлх’ Д А. 


^^нта.х ~ ^0.X ^ Л I 


«I - перепад температур на тепловом сопротивлении компо- 
нент-плата микросборки і -го компонента. 
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Л ^ Рні • /^тко . С9) 

2а 4. Определяют максимальную удельную мопщость рассеяния 
на основании компонентов по формуле 

— : I . (ІО) 

с * Схнс І^НІ } 

2*5а ЕслиІ^тЛх-^^ м при проектировании топологии мак- 
симально допустимая удельная мощность рассеяния пленочных ре- 
зисторов Ѵ/^тЛХ выбрана из условия то заданный 

тепловой режим обеспечивается при произвольном размещении эле- 
ментов и компонентов микросборки» 

2.6» Если иди (и) Ѵс/дтй.х $ то для 

обеспечения заданного теплового режима необходимо руководство- 
ваться требованиями раздела 3* 

3» ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ТОПОЛОГИЙ 

ЗаІ* Для обеспечения заданного теплового режима при 
> Щ или (и) Щт^% необходимо определить 
максимально допустимую удельную мощность рассеяния на поверх- 
ности платы при наличии зон защиты (черт»3) и опреде- 

лить размеры зон защиты (черт* 4). 

Примечание. Зоны защиты - это свободные от тепловыделяю- 
щих элементов и компонентов части поверхности платы, окружаю-- 
щие один или несколько компонентов микросборки и предназначен- 
иые для ослабления теплового влияния на них остальных элемен- 
тов и компонентов микросборки» 


0СТ4 ГО.073.20 


Зою э«щііт« компоненте 



I - хмяммтет; Ш « вЛавте ап шжте, машмсипс 
амоіі мюте; 3 * в&мете упемцокевші уютемпе* 
ютах акемеаую а коитеювтеа 


’И». 3 
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I 

• Схема расположения зоны зашиты I -го компонента 



I - компонент: 2 - устшіовочное место компонента на плате; 
3 - зона заниты; К - "клвч"; 

^іні,С\/нС - размеры компонента, ориентированные относи- 
тельно "хлвча"; 

А<^АгцАзі_,А(г{- расстояния от границ І,-го компонента до 
гранмц установочное места; 

А«4,АацАлі,А«г размеры зоны защнтн' 


Чарт. * 
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3.2* Рассчитывают величину программе, приведен-' 

ной в е^аатолііцом приложении 2* 

3*3* Выбирают величину максимально допустимой удельной 
мощности рассеяния пленочных резисторов из условия 

^кт%% ^ ^9 . 

3*4. Выбирают по 90Т4 ГО*ві0 :гв#^ариантн установки ком- 


понентов на плату* 

3.5* Определяют расстояния от границ I -го компонента до 
границ установочного места этого компонента на плате к%1^ 

А^Дсм.черт 4) в последовательности от "ключа* по часовой 
стрелке. 

Примечание* Под установочным местом понимается область, 
включающая в себя компонент и его контактные площадки# 

3*б# Рассчитывают размеры зоны защиты 4 -^го компонента 
ккчі в досдедоватежьності от *ішяа* 
по часовой стрелке (см.черт.Л) при выбранной по прог» 

рамме, приведенной в обя з а т ельном приложении 2* 

3*7. Заданный тепловой режим микросборки обеспечен, если 
при проектировании топологии взяты разме{щ зон защиты^раваые 
или превышающие значения, і^ьссчитакные по п.3.6, и выполнено 
условие Ѵ(/йтах - 

3.8, Если требования п.3.7 не выполнены, то необходимо 
проверить соответствие температур элементов и компонентов 
иикросборки ^ 1 . заданному тепловому режиму 

- итл.к.'до/і 


> 


(II) 
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где Іі - температура с -го э^емепта или компонента миЕро-- 
сборки, рассчитываемая по программе^ приведенном 
в приложении I, или по методике^ при- 

веденной в разделе 

Ііталдш^ максимально допустимая температура 6 -го элемента 
шіи Еомяонента, 

3,9. Если условие (II) не выполняется, то необходимо от- 
корректировать в соответствии с п.3^3^ после чего 

произвести повторный расчет размеров зон защиты по п.З*6й 

3*10» Пример обеспечения теплозого режима микросбооки 

а 

приведен в справочном приложении 

4. МБШИМ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУР ЭАШЕНТОВ 
й КОМШНЕНТОВ ШКРОСБОРОК 

АвІ* Приведенная методика предназначша для расчета тем- 
аератуіх аіементов и компонентов^ ршзподоженных на поверхносві 
платы микро сборки# 

Выбирает по- табл* 2 ' и справочным приложениям 3«-7 
график для определения функции зависимости рА от ^ -а Г 
или строят его в соответствні! с маоснвок значений функции РА^ 
рассчитанным ЙО программе, приведенной в обязатедьнои приложе- 
нии 8, если параметры платы к клея отличаотся от приведши 
пых в табл. 2« 



Ішілшіа 2 
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Варианты 

конструктив- 

йо-техноло- I, ,т«3 „ а _ 

гичевкого "п »* 

исполнения Вт/(н .®С) 

(см.черт.1) 



Но- 

мер 

Лк чря- 

Вт/(м.^) и“®“ 



0,30 


5к0,б5 


0,90 


4.3. Аля кшаего «оловвделяіэдвго элююіта и всжш»вн« 
*а определяет величіші во формулам; 


‘ • 03) 

На чертеже топоющя михровФоркм для каддосо теяло- 
выдеіявдего элемента и комоеявата аа раевтоями* 2 мм ат его 
границ вычерчивает зону влияния данного элементе «» жомво- 
нента на соседние (черт, 5). 

Для яаадого тепловыдвлявнего элемента н яомвонента 
определяет величину Ц. , 
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Зона влияния тепловыделявцего 
элемента или компонента 



1 * тепложіделявщхй элемент или коиаонент; 

2 • зона влияния 

Черт. 5 













СтрЛб, 
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=■ Ѵ(^ • Я’Л ГЛі , ^ (14) 

где при Г» п?вд (15) 

4.6. Для каждого тепловыделявщего элемевта и компонента, 
зоны влияния которых более чем на 0,001 м выходят за края 
платы (черт, 6), определяют величину 

где А -звдл (сигнум) ы, ^ . 

^ - аргумент функции А, 

1*^ вс»0 

ЩЧЩ О аРіі сі*0 
і-і тн ОІ1.0 л 

а&у 

и^пі « мЗвг * /-і)” ^ 

- раесфзямия от края С -го элемента хм коиЫ>» 
нента до крш плата (см.черт.б). 

В формуле (16) знак “минус" ооотвѳтствует конструкциям 
варианта Іа (ем. черт. I), а остальным конструкциям соответст- 
вует знак "плюс". 

Примечание. Еоли&»*ЙЛві*і*Ц|^ ^ достато'шо рассчитать 
первый член в формуле Цб). если З^і}//^ - второй, 

а если выполняются оба неравенства, то 5 і*_л ^ ^ 


неравенства, то 





Охр* 18 
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4.7. Для 18 ВД 0 Г 0 I --ГО теаловадедяіадего элеиеита я кои- 
понеита определяют перегревы , создаваемые им иа осталь- 
йых элементах и компонентах микроойо|жи. 

4.7.1. Если ^ -Й и ^ -й од^екты или компоненты шсеют 
общую области на поверхности платы (черт. 7 а), тогда 

а ^ 

где Щ определяется по формуле (14). 

4.7.2* Если центр ^ -го элемента пт компонента входит 
в зону влияния I -го элемента или коішонента (черт. 7 б) и 
$ тогда определяют по формуле 

( 20 ) 

<2І) 

Ѵч *4 епредедввад* во черх, 7. 

%.7,3. Іеп ^ оавімйх іііи кожюввя* вхеднх а зовр 
шшятв І-Г0 адемедед нт кшпвовхв (чврх.7 ») » 
тогя. ^4 *. 




Ъ*(т 


X ‘ ’ V • • ** ’ 

•<^4 ; Ткь^ - оцредеяяпся во оорх.7. 
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Определение Х,|у,Уці^, ^-л 

мементол и компонентов, находящихся в зоне 

влияния тепловыделяющего <■ -го злеиента 
яюі коивоиеита 




^СТ^ Т0М!3,т 
С»р.20 

Рехакціи 1-Т9 


4,7.4. В остахыіых случаях "<?. 

4.8. Опрехелявт асрегрёш 2^^- злтштов к кѳмпѳяентов 
имхросбортси. визваммке тепловым влняіиоі другкх элемеитоа а 
КОМ0О8«ІТОВ* 

4.8. x. Если ^ элемент или компшент не входит в зоны 
влияния остальных элемент»» я хомпонентов, то 

4.6.2. Если центр ^ «к» элемента шш коивонемта входит 

в одну или веовольхо зон влияния (в зону влияния группы) І -X 
элементов и (или) компониітов (черт.в а), у хотормх Уі/у/лІ, 
или лвбая чаетъ ^ -го элемента или компонента входит в зону 
влияния группы 4, -X элементов и (или) коиаокектов (черт, 8 6), 
у которнх » тот за величину прішимівт суіидг 

где ^ иидеке вкиявиего віемюта или компміеита, 

- колйчееио влняинх элементов и компонентов, 

4.8.3. Еелк различные Ч8«ти ^ -го э^№квнта или хомаюен- 
та входят в зоны влияния неохольких групп 4 -ні элементов и 
(или) компонентов (черт. 8 в), тогда для каидой частиц -го 
элемента илм компонента, входящей в зону влияния одной груп- 
пы і-х элементов и (или) кожіонентов, определяет величину 
Щ. по п. 4.8.2 и наибольнее из этих значений прішимавт за 
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Стр. 21 


Варианты наложения воя вдяяяяя 



Черт. 8 
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4.9. Опредедяют величину по формуле 

І эт л к * ^ ^ - '<2 ■/<? 0] , (г?) 

где с?н •" суммарная площадь» занишемая на поверхнос- 

ти платы тепловыделяощшш элементами и иом- 

I 

понентами* 

** коэффициенты, определяаіые по табл»І. 

4.10. Температура элементов и компонентов микросборки 'Ьі 
определяет по еледуощіш фс|шулам: 

для нетеаловыделяшаіх элементов 

І[ ^ІдтЛЛ +2^4/ (28) 

для теоло^едявіоіх элементов 

ІІ - І9ЛЛЯ + ; (29) 

ДЛЯ ксшшшштов 

І< » ^Этвл + ♦ і}- ■*. + А^НІ 


( 30 ) 
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ПРИЛОІЕНИЕ 9 
Справочное 

Оринер обеспечения теплового 
режима мккросборки при проектировании 

Исходннми данными для оценки теплового режима микросбор- 
ди (ои.п.І,2 стандарта) являются: 

вариант констр/ктивно-технологического исполнения микро- 
сборки 2; 

обозначение типовой конструкции корпуса микросборки 
153.15; 

толжина платы = 0,6 м; 

толщина слоя клея между платой и корпусом микросборки 

0,2*І0”^ и; 

коэффициент теплопроводности платы Лп= 1,46 Вт/(м ®С); 

коэффициент теплопроводности клея = 0,65 Вт/(м °С); 

оумиариая мощность, рассеиваемая в микросборке, 

Р - 0,565 Вт; 

температура корпуса микросборкм ■ 80,^®С; ^ 

площадь платы • 2^‘І0*^ м^; 

максимально допустимая т»шература пленочных резисторов 
^Кто.»Эеп “ І50®С; 

размерн, мощности и максимально допустимые температуры 
'^та.кЗоп компонентов приведены в табл. I. 
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Таблица 1 




« 1 ^ ” «о™..™ . 

«еь кед отяов»™* определя- 

к плате ( Ь.) / 

териала ’ коэффициента теплопроводности 

Г ( Амн) на площадь основания компонента 
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Транзистор ѵі припаивается к плате (к к и - о,2*І0~’^ к; 
^ки * 50 Вт/^ ®С) ). Транзисторы Ѵ2, ѴЗ приоеивавтся е 
ядате (Икн“ 0,2*10“^ к; ^кн‘= 0,3 Вт/(м ®С) ), 

Рез^гльтаты расчета тепловых сопротивлений коипокент-плята 
кикросборки (ігк приведены в табл, 2, 


Таблица 2 


{І03никон!іое 

обозначение 

компонента 

і Тепловое 
І оопротив- 
[ ленне КОМ- 
[ аомент-'Пда*^ 

; ■ ШІЕрО-. 

: СборіШ' 

ЙТК Л/Вт 

'Ідельная -МОЩНОСТЬ " 
Перепад .{ раосеяния на осно-- 

температур ! тытишт 

лй л ,Вт/м2.ю'‘ 

^ і ■ 

VI 

' ГГ' . ■ : ,1 

102 

4,06 

2ь6 

Ѵг ' , 

ше 

16,77 

2,2 

ѵз 

т 

10,41 

І.О 


Проводят оценк/ теплового режима микросборки в соответствйи 
е разделом 2 стандарта. 

Определявт коэффицишт ?т по формуле ( 5 ) стандарта 
Г, - = г? ?2- /0~^ (п^-Х)і&г. 


ІііЬ 


0,65 


Оаредвлявт коэффициенты, учмтаваюаие неизотермачность по- 
верзшос«і «якросборки^ по табл. 1 стандарта: , 

27®С/^; Кг . 8,2°С/Вт; ><з - 7,5®С/Вт. 

&@ешідюіг шассймазші» і^емператур/ поверхностм яшросбогж^: 
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по фориуле (б) стандарта 

^это.х = 30,8 ^0,5І,5{21* 15- ■^^(243 /0'-/оѴІ= 35,8 *С. 

Определяпт максимально допустимую удельную мощность раооея- 
ния на поверхности платы при произвольном размещении элементов 
и компонентов (ом.п.2.3 стандарта). 

Результаты расчета перепадов температур й приведе- 

аы в табл. 2. йэ табл. 2 выбирапт максимальное значение л'Аі 

^ ^нтОіх ~ . 


По формуле (7) стандарта рассчитмваот величину Ѵ/л 



Определяют иаксиішдьную удельную мощность рассеяния на ос- 
новании компонентов (см.п.2.4 стандарта). Результаты расчета 
удельных мощностей рассеяния Ѵ/„і приведенн в табл.2. Из 
табл. 2 выбирают максимальное значение \*/ні 

''^тах Вт 1»^, 

Проверяют возможность произвольного проектирования тополо- 
гии микросборкн в соответствии с ац.2,5и2.б стандарта. Тал 
н>гиі)( > Ѵѵд , то для обеспечения заданного теплового режи- 
ма необходимо руководствоваться требованиями раздела 3 стандар- 
та. 

р.,. 



Стр.94 
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сеяния на иоверхности пдатн при наличии зон завіиты по програи- 
не, приведенной в о б яз а тельно м приложении 2. Величина 
Ч* - 7,8-ю'‘ Вт/м2. 

Внбнравт по 0СТ4 ГО.ОІО.Ѳ43 варианты ;сгавовхн компонентов 
(см.п.3.4 отандарта). и определяет расстояния от границ компо- 
нента до границ установочного места (си.п.3.5 стандарта). 
Величины приведены в табл. 3. 

Таблица 3 


Позиционное обозначение Расстояния от границ компонента до 
компонента границ его установочного места на 

плате, м*І0^ 



' Аіі \ 

Ал( 

0 

0 

0,25 

0 



Рассчитывает размеры зон заанты по программе, приведенной в 
обяв ате льне м приложении 2. Расчетные размеры зон защиты приве- 
дены в тебл.4. 

Ііфоектируот топодогио микросборки (чертеж). При этом для 
компонентов М я собледена необходимая нирина зон за- 

щиты, а для компонента выбранные при проектировании тоаоло- 
гш величины = 0.4 іш, ° 0,4 им иеньве расчетных зюг- 


чешіі. 
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ТФподогія юпсросборва 
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Таблица 4 



Проверяет выполнение условия Ѵ4/г}(Х)с^\ѵо (см.п.3.7 

стандарта)* Удельные мощности резисторов рассчитывают 

по формуле (13) стандарта. 

Исходные данные для расчета ш результаты расчета 

приведены в табд* 5* 


Таблица 3 



Ив пожт 5 выбирает иаксиыальное значение ^ 
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5,19*10^ Вт/и^. 

Так как 7,8 10^ Бт/м^ , но при проектировании 

топологии т выдерзшка необходимая ширина зон защиты, то в 
соответетжіи с о. 3.8 стандарта необходимо проверить соответст- 
I вие температур элементов и компонентов миіфосборки заданноі^ 

; тепловому режш^. 

I 

яосл едовательностм . ^ ^ 

Ибкодными данными для расчета температ 7 р элементов м ком- 
нонентов микросборки (см. п.І.З стандарта) является: 

количество элементов и компонентов в микрооборкв А/ • б; 
Длина платы ОХ - 16,5 •Ю"^ м; 
ширина платы ОУ - 15 -Ю”^ и; 

координаты цедтров элементов и компонентов микросборкя 
приведены в табл.6; 


Таблица 6 
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ѳ 


размеры к нвдности рассеяния эяеыентов м компоиевтов 

кияросборкв приведены в табд. I и 5, 

Рассчнтнвавт темоературн эиементовдк^оне^^^ микро- 
вборкв по программе, приведенной в а бяоателвп ом приложении I. 
Результаты расчета приведены в табл. 7. 

Таблица 7 


Номер элемента в компонента 


Температура, °С 



Расчет по методике, приведенной в разделе Ч. проводится 
ележувдим образом. 

По табл. 2 стандарта определяют, что массив и график функ- 
ции РА піжведены в справочном приложении 6. 

В соответствии с п.4.4 стандарта на чертеже вычерчивавт 
зовы влияния тепловыделявиих элементов (показаны пунктиром). 

Рассчитывают величины (см.п.4.5 стандарта). Резуль- 

тати расчете приведены в табд.8. 

(см.п.4.6 стандарта). Так как оба условия выполняются для всех 
мементов и компонентов, то • О* 
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і 

Рассчитывают перегревы 1^4^' в соответствии с п,4.7. 
Результаты расчета приведены в табл. 8. Там же указаны 

области источников, для которых рассчитывались величіаы . 

<1 

Таблица 3 


Перегревы, создаваемые тепловыделяющими элемента- 
ми и компонентами: собственные і»/ и на осталь- 
А тепловыделяющих элеметтах и компонентах 






В соответствии с п. 4.8 отандарта определяют перегревы 
% 4 элементов и компонентов .чикросборкм, создаваа.ые тепло- 
ы влиянием других элемеытсв и коітонентов. Перегревы 
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обозначеЕЫ в табл. 8 знаком’*'. 

Определяет величину (см.п.4.9 стандарта). Суммар- 

ная плоиадь, занимаемая на поверхности тепловыделяпщими эле- 
ментами и компонентами, « 32,А2-І0"^ и. 

^дт«и - Щ^*0,5Ь5[27 ^7,5- 95,25 X 

Определяют температуры элементов и компонентов микросбор- 
ки в соответствии с п. 4.10 стандарта. Результаты расчета при- 
ведены в табл. 9. 

Таблица 9 


Порядковый номер 
элемента ш компонента 

Температура ,^С 

I 

117,19 

2 

103,68 

3 

102,80 

4 

108,05 

5 

116,85 

6 

ЮѲ.05 
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